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Методом СПТ [1] и SRIM [2] исследовано влияние массы первичных ионов на образование дефектов в объёме и на поверхности кристалла фторида лития.
Мы показали, что с увеличением массы первичных ионов образуется больше вакансий и междоузельных дефектов на поверхности, чем в объёме кристалла. При бомбардировке тяжелыми ионами происходит имплантация внутрь объёма кристалла, за счет, которого на поверхности практически не наблюдается внедренных примесных дефектов, эффективная передача энергии происходить внутри объема кристалла. Но при этом на поверхности образуются очень большое количество вакансий и междоузельных дефектов, которые образуются за счет каскадов столкновения атомами решетки.
 Экспериментально и теоретически показано, что с увеличением массы первичного иона образуется в 2 раза больше вакансий и междоузельных дефектов на поверхности, чем в объеме кристалла. Для ионов с наименьшей массой ионов распределение дефектов внедрения больше на поверхности, чем в объеме кристалла.
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